
（ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ：ｍｍ）
Ｎｏｔｅ

Ｇｌａｓｓ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ（ガラス基板厚）：１ １ｍｍ ０ １

Ｍｏｄｕｌｅ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ（モジュール厚）：１ ３ｍｍＭＡＸ

Ａｃｃｅｐｔｓ　ｎｏｒｍａｌ　ｓｏｌｄｅｒｌｉｎｇ　ｆｏｒ　ｂｅｎｄｉｎｇ

（一般の半田を使用してリード線付けが可能です。）

２ １　Ｏｐｅｎ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｖｏｌｔａｇｅ：Ｖｏｃ

　　　　開放電圧

２ ２　Ｓｈｏｒｔ　ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ：Ｉｓｃ

　　　　短絡電流

２ ３　Ｗｏｒｋｉｎｇ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｒａｎｇｅ：Ｔｏｐｒ

　　　　動作温度範囲

２ ４　Ｓｔｏｒａｇｅ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｒａｎｇｅ：Ｔｓｔｇ

　　　　保存温度範囲

Ｔｙｐｉｃａｌ　　　　　０ ６３Ｖ

Ｔｙｐｉｃａｌ　　　１７ ７ｕＡ　　（ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ，２５ ２ ）

（ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ、２５ ２ ）

　　　　　　　　　－１０　　ｔｏ　　６０

　　　　　　　　　－２０　　ｔｏ　　７０

Ｉｔｅｍ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ（Ｉｎｉｔｉａｌ）

２ Ｒａｔｅｄ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ（ａｔ　２５ ）

Ｌ ｉ ｇ ｈ ｔ 　 Ｒ ｅ ｃ ｅ ｉ ｖ ｉ ｎ ｇ 　 Ｓ ｉ ｄ ｅ （ 受 光 面 ） Ｏ ｖ ｅ ｒ ｃ ｏ ａ ｔ 　 Ｓ ｉ ｄ ｅ （ オ ー ハ ゛ ー コ ー ト 面 ）

　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｐｈｏｔｏｓｅｎｓｏｒ　Ｓｐｅｃｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ

アモルファスシリコン光センサ　仕様

Ｍｏｄｅｌ： ＡＭ－３０－１１Ｃ

１ Ｏｕｔｓｉｄｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ　外形寸法

Ｅ ｆ ｆ ｅ ｃ ｔ ｉ ｖ ｅ 　 Ａ ｒ ｅ ａ

（ 受 光 面 ）

（
１
０
５
）

１１ ９ ０ ２（１ ０５） （１ ０５）

８
７

０
２

（
２
５
）

（３）

１４ ０ ０ ３

（
１
０
０
）

（
０
５
）

１
３
０

０
３

（３） （２ ５）（２ ５）

＋ 　 出 力 端 子 － 　 出 力 端 子

ＥＬＥＣＴＲＯＤＥ ＥＬＥＣＴＲＯＤＥ

Ｍａｘｉｍｕｍ　　　２１ ３ｕＡ　　（ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ，２５ ２ ）

Ｍｉｎｉｍｕｍ　　　１４ ０ｕＡ　　（ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ，２５ ２ ）

２ ５　　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｉｌｌｕｍｉｎａｎｃｅ　Ｒａｎｇｅ

使用照度範囲 １０００Ｌｘ
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（ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ：ｍｍ）

２ １　Ｏｐｅｎ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｖｏｌｔａｇｅ：Ｖｏｃ

　　　　開放電圧

２ ２　Ｓｈｏｒｔ　ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ：Ｉｓｃ

　　　　短絡電流

２ ３　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｖｏｌｔａｇｅ　＆

　　　　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｃｕｒｒｅｎｔ：Ｖｏｐｅ－Ｉｏｐｅ

　　　　動作特性

２ ５　Ｗｏｒｋｉｎｇ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｒａｎｇｅ：Ｔｏｐｒ

　　　　動作温度範囲

２ ６　Ｓｔｏｒａｇｅ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｒａｎｇｅ：Ｔｓｔｇ

　　　　保存温度範囲

Ｔｙｐｉｃａｌ　　　　　　　０ ６３Ｖ

Ｔｙｐｉｃａｌ　　　　　　１７ ７ Ａ

Ｔｙｐｉｃａｌ　　０ ４Ｖ　－１５ ９ Ａ

ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ

ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ

ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ

　　　　　　　　　－１０　　ｔｏ　　６０

　　　　　　　　　－２０　　ｔｏ　　７０

Ｉｔｅｍ Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ（Ｉｎｉｔｉａｌ）

２ Ｒａｔｅｄ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ（ａｔ　２５ ２ ）

ＦＬ：Ｗｈｉｔｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌｉｇｈｔ

Ｌ ｉ ｇ ｈ ｔ 　 Ｒ ｅ ｃ ｅ ｉ ｖ ｉ ｎ ｇ 　 Ｓ ｉ ｄ ｅ （ 受 光 面 ） Ｏ ｖ ｅ ｒ ｃ ｏ ａ ｔ 　 Ｓ ｉ ｄ ｅ （ オ ー ハ ゛ ー コ ー ト 面 ）

　Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｓｏｌａｒ　Ｃｅｌｌｓ　Ｓｐｅｃｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ

アモルファスシリコン太陽電池　仕様

Ｍｏｄｅｌ： ＡＭ－３０－１１ＣＡ

１ Ｏｕｔｓｉｄｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ　外形寸法

２ ７　Ｗｏｒｋｉｎｇ　ｉｌｌｕｍｉｎａｎｃｅ　ｒａｎｇｅ

　　　　使用照度範囲
１０００００Ｌｘ

Ｍｉｎｉｍｕｍ　　０ ４Ｖ　－１２ ７ Ａ ａｔ　２００Ｌｘ　ＦＬ

Ｎｏｔｅ

Ｇｌａｓｓ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ（ガラス基板厚）：１ １ｍｍ ０ １

Ｍｏｄｕｌｅ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ（モジュール厚）：１ ３ｍｍＭＡＸ

Ｗｉｒｅ－Ｓｏｌｄｅｒ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ：２ ５ｍｍＭＡＸ　（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　Ｍｏｄｕｌｅ）

（リード線半田付け部厚）

（２ ５）

（２ ５）
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１
０
０
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１４ ０ ０ ３
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７
０
２

（
１
０
５
）

（１ ０５）（１ ０５） １１ ９ ０ ２

　
　
　
　
　
有
効
部
　

Ｅ
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Ｆ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
　
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ａ

　 　 　 　 　 有 効 部 　

Ｅ Ｆ Ｆ Ｅ Ｃ Ｔ Ｉ Ｖ Ｅ 　 Ａ Ｒ Ｅ Ａ
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Dependence of Output on Illumination

１．Ｍｏｄｅｌ　： ＡＭ－３０-１１

*このデータはサンプルの実測値であり、特性を保証するものではありません。

出力の照度依存特性
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*The data are meant to show a sample data only , not  intended
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Dependence of Output on Temperature

１．Ｎａｍｅ Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ  Ｐｈｏｔｏｓｅｎｓｏｒ

２．Ｍｏｄｅｌ ＡＭ－３０－１１

※このデータは標準的な特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。
※ The data are meant to show standard characteristics only, not intended to
  guarantee the characteristics.
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Ｍｅａｓｕｒｅｄ ａｔ ＦＬ．２００ ｌｘ
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Ｓｐｅｃｔｒａｌ  Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

１．Ｎａｍｅ Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ  Ｐｈｏｔｏｓｅｎｓｏｒ

２．Ｍｏｄｅｌ ＡＭ－３０－１１

※このデータは標準的な特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。
※ The data are meant to show standard characteristics only, not intended to guarantee the characteristics.
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